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2022 - 2024AYDOĞAN Ş., KURUCU Y., ORHAN Z., YILDIRIM F., SAĞLAM M., ÖZAKIN O., Project Supported by Higher EducationInstitutions, FİZİK BÖLÜMÜ ARGE POTANSİYELİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR Titanyum Dioksit MolibdenSülfür ve Karbon Tabanlı Nanomalzemelerin Üretimi ve Aygıt Performanslarının Araştırılması, 2021 - 2024Yılmaz M., Aydoğan Ş., TUBITAK Project, Foto-Kataliz İçin Verimli Duyarlılaştırma Mekanizmasına Sahip Ag@HfO2Çekirdek-KabukNanoyapıların Tasarımı, 2022 - 2023Aydoğan Ş., Project Supported by Higher Education Institutions, İZİK BÖLÜMÜ ARGE POTANSİYELİNİN İYİLEŞTİRİLMESİİÇİN ÇALIŞMALAR Titanyum Dioksit Molibden Sülfür ve Karbon Tabanlı Nanomalzemelerin Üretimi ve AygıtPerformanslarının Araştırılması, 2021 - 2023KURUCU Y., GÜZELDİR B., AYDOĞAN Ş., BİBER M., ÇALDIRAN Z., BALTAKESMEZ A., Project Supported by HigherEducation Institutions, Fizik Bölümü Nanoaygıt laboratuvarının ARGE potansiyelinin iyileştirilmesi için çalışmalar Beyazpolimer ışık yayan diyot WPLED ve Yüzey Plazmon Etkisi Gösteren Metal Nanoparçacıkların P3HTPCBM Aktif TabakayaKatkılanmasıyla Elde Edilen Hibrit Organik Güneş Pillerinin Fabrikasyonu, 2019 - 2021Güzeldir B., Baltakesmez A., Kurucu Y., Aydoğan Ş., Çaldıran Z., Biber M., Project Supported by Higher EducationInstitutions, Beyaz polimer ışık yayan diyot (WPLED) ve Yüzey Plazmon Etkisi Gösteren Metal NanoparçacıklarınP3HT:PCBM Aktif Tabakaya Katkılanmasıyla Elde Edilen Hibrit Organik Güneş Pillerinin Fabrikasyonu, 2019 - 2021Yılmaz M., Aydoğan Ş., Project Supported by Higher Education Institutions, awsdawra, 2019 - 2020Aydoğan Ş., YILMAZ M., Project Supported by Higher Education Institutions, Kimyasal Püskürtme Tekniği ile Elde EdilenZnO Filmlerin Güneş Pili Potansiyeli ve Korozyon Dirençlerinin Analiz Edilmesi, 2019 - 2020AYDOĞAN Ş., ÇALDIRAN Z., KAÇUŞ H., YILMAZ M., BİBER M., DENİZ A. R., COŞKUN F. M., Project Supported by HigherEducation Institutions, VERİMLİ ORGANİK VE İNORGANİK FOTOVOLTAİKLERİN FABRİKASYONU, KARAKTERİZASYONUVE VERİMİ ARTTIRMAYA YÖNELİK İNVERTED SOLAR CELL YAPILARIN İNCELENMESİ, 2015 - 2017AYDOĞAN Ş., DENİZ A. R., POLAT A., KAÇUŞ H., ŞAHİN Y., ÇALDIRAN Z., COŞKUN F. M., GÜMÜŞ İ., Project Supported byHigher Education Institutions, X-IŞINI RADYASYONUNUN VE NUMUNE SICAKLIĞININ ORGANİK ARAYÜZEYLİMETAL/ORGANİK/YARIİLETKEN DOĞRULTUCU KONTAKLARIN ELEKTRİKSEL VE OPTİKSEL KARAKTERİSTİKLERİÜZERİNE ETKİSİ, 2014 - 2017Aydoğan Ş., TUBITAK Project, Yüksek Verimli Organik Güneş Pillerinin Elde Edilebilmesi İçin Yapısal Araştırmalar P3htPcbm Pentacene Ptcdi Aktif Tabakalı Tandem Yapılar, 2013 - 2016Aydoğan Ş., Deniz A. R., Coşkun F. M., Çaldıran Z., Şahin Y., Kaplan İ., Kacuş H., Project Supported by Higher EducationInstitutions, Farklı Yarıiletkenlerle Yapılan Arayüzeyli Doğrultucu Kontakların Optik Ve Numune Sıcaklığına BağlıElektriksel Karakteristiklerinin İncelenmesi, 2013 - 2015AYDOĞAN Ş., Project Supported by Higher Education Institutions, FARKLI YARIİLETKENLERLE YAPILAN ARAYÜZEYLİDOĞRULTUCU KONTAKLARIN OPTİK VE NUMUNE SICAKLIĞINA BAĞLI ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLERİNİNİNCELENMESİ, 2013 - 2015Aydoğan Ş., Deniz A. R., Coşkun F. M., Çaldıran Z., Şahin Y., Kaplan İ., Project Supported by Higher Education Institutions,GaAs InP ve Si Gibi Yarıiletkenlerle Yapılan Kontakların Sıcaklığa Bağlı Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi, 2012 - 2014AYDOĞAN Ş., Project Supported by Higher Education Institutions, GAAS, INP VE Sİ GİBİ YARIİLETKENLERLE YAPILANKONTAKLARIN SICAKLIĞA BAĞLI ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ, 2012 - 2014Aydoğan Ş., Deniz A. R., Coşkun F. M., Çaldıran Z., Şahin Y., Project Supported by Higher Education Institutions, MetalOrganik Yarıiletken Yapıların Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi, 2011 - 2013AYDOĞAN Ş., Project Supported by Higher Education Institutions, METAL/ORGANİK/YARIİLETKEN YAPILARINELEKTİRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ METAL ORGANİK YARIİLETKEN YAPILARIN ELEKTRİKSELÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ., 2011 - 2013
Peer Reviews in Scientific PublicationsSENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL, Journal Indexed in SCI-E, August 2021JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, Journal Indexed in SCI-E, June 2021SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY, Journal Indexed in SCI-E, June 2021JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, Journal Indexed in SCI-E, May 2021



JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, Journal Indexed in SCI-E, April 2021JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, Journal Indexed in SCI-E, April 2021JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, Journal Indexed in SCI-E, April 2021INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, Journal Indexed in SCI-E, April 2021APPLIED SURFACE SCIENCE, Journal Indexed in SCI-E, April 2021
Scientific Project RefereeingTUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, June 2021TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, June 2021TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, June 2021TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, June 2021
Scientific ConsultationsTÜBİTAK, Project Consultancy, Ataturk University, Fen Fakültesi, Fizik, Turkey, 2022 - 2023
MetricsPublication: 233 Citation (WoS): 3452 Citation (Scopus): 3560 H-Index (WoS): 32 H-Index (Scopus): 32
Congress and Symposium Activities2. International Congress on Semiconductor Materials and Devices , Working Group, Ardahan, Turkey, 2018
AwardsAydoğan Ş., MAKALE TEŞVİK, Atatürk Üniversitesi, April 2022Aydoğan Ş., Telif Eser (Kitap) Dalında Üçüncülük Ödülü, Atatürk Üniversitesi, March 2016Aydoğan Ş., Proje Dalında Takdir Belgesi, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, April 2015Aydoğan Ş., Çeviri Kitap Dalında Birincilik ödülü, Atatürk Üniversitesi, March 2015Aydoğan Ş., ATIF DALINDA IKINCILIK ÖDÜLÜ, Atatürk Üniversitesi, April 2013Aydoğan Ş., En iyi BAP Projesi Ödülü, Fen Ve Mühendislik Alanı, (Atatürk Üniversitesi), January 2013Aydoğan Ş., EN İYİ DERS KİTABI ÖDÜLÜ , Atatürk Üniversitesi, April 2011
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